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BOAK® ‘

A GAB800 aramkor belsd matrixa 35 db ikercellat tartalmaz 5 X 7-es felépitésben. A kiilsG osszekottetéseket
szolgald egységet 26 db input/output cella veszi koriil. Az ikercellakbdl kialakitott matrix mezé és a szé-
leken elhelyezkedd interface elemek kozott Gsszekotd halozat helyezkedik el. A chip két oldalan 12-12 db
filggdleges aluminium osszekots vezeték részére van hely, mig a chip aljan és tetején 3-3 db vizszintes
osszekottetésre van lehetdség. Ez a kétrétegli halézat az egyes vezetékek keresztezésére is lehetGséget ad.
Az dramkor osszesen 54 kivezetési lehetgséget tartalmaz. A chip teljes mérete 6 X 5,8 mm.

Az dramkor n-csatornas MOS technolégidaval késziil. A munkaellenallds. kiiiritéses MOS tranzisztor. Az
dramkor egy tapfesziiltségrél (+5 V) miikodik. A chip igény szerint 24, 28, 40 kivezetéses miianyag vagy
kerdamia tokba szerelhetd. A felhaszndldi fémezési terv kialakitdsa a nyomtatott daramkorok tervezésénél
is egyszeriibb, a mintapéldaval szemléltetett tervezési segédlet alkalmazasaval.
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INPUT/OUTPUT CELLA
Sztatikus jellemz6k (T,=25 °C) V=45 V+5%

Jeloles Parameter Min.  [Tipikus | Max. [Egyseg Feltételek
v Bemeneti logikai
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v
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. Kimeneti logikai
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OL  },0" szint 0,2 04 v oL=2m
Kimeneti logikai
You 1" szint 24 35 v loH = -400 uA
teljesitmenydisszi-
o paciod 3 5 mw

Logikai vazlat

Példa GA800 részfunkcié felhaszndléi kialakitdsara:
4 bites léptetd tarolé aszinkron paralel beirdssal.
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Tervezési segédlet:
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Az abran négyzetek jeldlik azokat a helyeket, ahol az aramkor egyes részei elektromosan elérheték. A foly-
tonos vonalak a polisziliciumbél kialakitott fix fémezési hdlézatot, a szaggatott vonalak az aluminium
Osszekottetések lehetséges helyeit mutatjak. Aluminiumvezeték kialakithat6 a szaggatott vonalakra merd-
legesen is a poliszilicium vezetékek felett.

A tarolé elemek D, Q, QN, S, R és CK jelvezetékei mindkét oldalon hozzaférheték.

A kapuzat az ikercella felsé és alsé részén talalhatd. Két kapubemenetenként tartalmaz egy kimenetet,
mely fémesen nem csatlakozik a bemeneti tranzisztorokhoz, igy lehetdség van arra, hogy fémezéssel inver-
tert vagy ketténél nagyobb bemenetszamu kaput alakitsunk ki.
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Példa GA800 részfunkeio felhasznaloi kialakitasara:
4 bites léptetd tarold aszinkron paralel befrdssal.
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technikai kérdéshen a MEV BOAK® szolgalata készséggel all felhaszndl

(Telefon: 691-100/258 mellék.)

D‘DEW MIKROELEKTRONIKAI VALLALAT
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Barmely alkalmazas
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